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                            ИМАШ РАН

Сопредседатели конференции: 
- д.т.н., профессор Мочалов Сергей Павлович – СибГИУ 

- д.ф.-м.н., профессор, ГРОМОВ Виктор Евгеньевич – СибГИУ 
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Основной целью конференции является объединение усилий широкого круга специалистов, занимающихся вопросами прочности и пластичности как традиционных, так и перспективных наноструктурных материалов в условиях внешних энергетических воздействий, в обсуждении научных проблем и практических результатов исследований. 

Тематика конференции 
1. Методы и технологии обработки металлов внешними электромагнитными полями и др. энергетическими воздействиями. 

2. Структура и фазовые превращения при электроимпульсной обработке и электропластической деформации. 

3. Механические и физические свойства материалов, подвергнутых внешним энергетическими воздействиям. 

4. Теория и моделирование влияния внешних энергетических воздействий на структурные превращения в твердых телах. 

5. Перспективы промышленного применения электроимпульсной обработки и электропластической деформации. 

6. Свойства и специфика поведения наноструктурных материалов в условиях внешних энергетических воздействий. 

Возможно расширение тематики конференции в рамках общего направления. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Участники представляют доклады на английском или русском языках. 

Организационный взнос: 
2000 руб. вносится по приезду на место проведения конференции. 

Материалы конференции  изданы  в  СГИУ. По  запросу  могут  быть  высланы. 
Сроки: 
Дополнительные  доклады  могут  быть  представлены  в  срок  до  1  августа  в электронном виде по адресу: gromov@physics.sibsiu.ru с указанием темы письма: «II Международная конференция, Ольгинка» 

РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
Автор А.Б., Автор В.Г.1, Автор Д.Е.2 
Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 

1Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 

2Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 

Доклады на русском или английском языках 6-8 полных страниц формата А4 (29,7 см  21 см), следует представлять в редакторе “Microsoft Word”. 

На первой строке должно располагаться название работы, напечатанное заглавными буквами жирным шрифтом № 14. Следующая строка не заполняется. Далее по центру печатаются имена авторов жирным шрифтом № 14 (Фамилия, инициалы). Пожалуйста, подчеркните имя автора, который будет представлять доклад на конференции. Далее размещается полное название организации, почтовый адрес, E-mail (для каждой организации на отдельной строке), шрифт № 14, также по центру. Следующая строка не заполняется. 

Текст докладов должен быть размещен и набран стандартным шрифтом № 14 «Times New Roman» с одинарным интервалом. Отступ 1,25см. Поля: сверху – 3 см, снизу, слева, справа по 2,5 см. Переносы слов по усмотрению авторов. 

В текст должны быть включены графики, рисунки, фотографии с высоким качеством печати. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их появления в тексте и приводятся в квадратных скобках. Полные сведения о ссылках даются в конце текста. 

Файл с докладом необходимо называть по фамилии первого автора. 

Математические формулы (WinWord) должны быть расположены по центру листа с нумерацией формул справа: 

Pr ob (R - S) > 0 < F(-Y); Pr ob (R - S) > 0 < F(-Y) (1) 

Ссылки в тексте на литературные источники должны указываться в квадратных скобках [1]. Список литературы приводится в конце текста. 

Литература 
1. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины – М.: Мир, 1982. – 224 с. 

Доклады, не удовлетворяющие этим требованиям, публиковаться не будут. 

Обычной почтой по адресу: 654007, Новокузнецк, ул.Кирова, д.42, СибГИУ, кафедра физики, Громову В.Е. высылаются направление от организации, сведения об авторах, акт экспертизы. 

В сведениях об авторах необходимо указать: 

1) Фамилия, имя, отчество: 
2) Место работы: 
3) Должность: 
4) Ученая степень: 
5) Тел., факс, E-mail: 
6) Почтовый адрес работы с индексом: 
Регистрационные карты до 1 августа 2013 г. необходимо направить по электронному адресу oatroitsky@rambler.ru с указанием следующих сведений: 

1 Фамилия, имя, отчество: 
2 Место работы: 
3 Должность: 
4 Ученая степень: 
5 Тел., факс, E-mail: 
6 Почтовый адрес работы с индексом: 
7 Участие в конференции в качестве а) докладчика (устного / стендового) с опубликованием текста доклада в сборнике трудов; б) слушателя
 8. Название доклада, ФИО соавторов, если есть. 
      Просьба  указать, кто  реально  приедет  в  Ольгинку  и  прочитает  доклад  или  доклады. Просьба  также  сообщить,  какой  потребуется  номер  в  гостинице  -  одноместный, двухместный  или  трехместный.
      Участникам  конференции  необходимо  самостоятельно  добираться  до  Ольгинки.

Маршруты  следования  от  близко  расположенных  аэропортов   и  ж/д  вокзалов, а  также  местоположение  гостиницы  в  Ольгинке  будут  сообщены  дополнительно  в  Информационном  письме  №4  для  тех  участников, которые  реально  примут  участие  в  работе   Конференции.
Телефон/факс для справок: +7 (495) 135-30-72, +7 (499) 135-34-45 (Москва), +7 (495) 334-71-14, +7(916) 644-89-83, +7 (903) 687-86-46, +7(916) 057-85-76. 

Оргкомитет 

